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요약

    
델타 배열 등이 채용된 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서 배선 패턴을 간결하게 한다. 매트릭스 형상으로 배치된 
복수의 화소의 각각이, 표시 소자로서, 예를 들면 유기 EL 소자(50)와, 구동 전원 라인(44)으로부터의 전류를 상기 유
기 EL 소자(50)에 공급하는 제2 TFT(20)와, 선택 시에 데이터 라인(42)으로부터 공급되는 데이터 신호에 기초하여 
제2 TFT(20)를 제어하는 제1 TFT를 적어도 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 각 화소의 영역 내를 
구동 전원 라인(44)이 횡단한다. 구체적으로는, 제1 TFT가 데이터 라인(42)에 접속되는 영역에서는, 화소의 대향하
는 제1, 제2변 중, 데이터 라인(42)과 반대의 제2변측에 배치되고, 제2 TFT(20)와 해당 구동 전원 라인(44)이 접속
되는 영역에서는 제1변측에 배치한다. 이에 따라, 행마다 위치가 어긋난 화소를 간결한 배선 레이아웃으로 접속할 수 
있다.
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대표도

도 1

색인어
박막 트랜지스터, 델타 배열, EL 소자, 배선 레이아웃

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 화소 배열을 도시한 개략도.

도 2는 도 1의 배열의 보다 구체적인 평면도.

도 3은 도 2의 A-A선 및 B-B선을 따라 취한 단면 구조를 도시하는 도면.

도 4는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치의 1 화소당의 회로 구성을 도시하는 도면.

도 5는 델타 배열을 채용한 경우에 예상되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치의 레이아웃 예.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : 기판(유리 기판)

2, 24 : 게이트 전극

4 : 게이트 절연막

6, 16 : 능동층

7 : 유지 용량 제1 전극

8 : 유지 용량 제2 전극

10 : 제1 TFT(스위칭용 TFT)

14 : 층간 절연막

18 : 평탄화 절연층

20 : 제2 TFT(소자 구동용 TFT)

26, 48 : 커넥터

40 : 게이트 라인(GL, 선택 라인)

42 : 데이터 라인(DL)

44 : 구동 전원 라인(VL)
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46 : 용량 라인(SL)

50 : 유기 EL 소자

51 : 발광 소자층

52 : 양극

54 : 홀 수송층

55 : 유기 발광층

56 : 전자 수송층

57 : 음극

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액티브 매트릭스형 표시 장치, 특히 각 화소 및 배선의 레이아웃에 관한 것이다.

자발광 소자인 일렉트로 루미네센스(Electroluminescence : 이하 EL) 소자를 각 화소에 발광 소자로서 이용한 EL 표
시 장치는, 자발광형임과 동시에, 얇고 소비 전력이 작은 것 등의 유리한 점이 있어, 액정 표시 장치(LCD)나 CRT 등의 
표시 장치를 대신하는 표시 장치로서 주목받아 연구가 진행되고 있다.

또한, 그 중에서도, EL 소자를 개별로 제어하는 박막 트랜지스터(TFT) 등의 스위치 소자를 각 화소에 설치하여, 화소
마다 EL 소자를 제어하는 액티브 매트릭스형 EL 표시 장치는 고정밀한 표시 장치로서 기대되고 있다.

도 4는 m행 n열의 액티브 매트릭스형 EL 표시 장치에서의 1화소당 회로 구성을 도시하고 있다. 이 EL 소자 장치에서
는, 기판 상에 복수개의 게이트 라인 GL이 행 방향으로 연장되고, 복수개의 데이터 라인 DL 및 전원 라인 VL이 열 방
향으로 연장되어 있다. 각 화소는 게이트 라인 GL과 데이터 라인 DL에 따라 둘러싸인 영역에 구성되고, 유기 EL 소자
(50)와, 스위칭용 TFT(제1 TFT)(10), EL 소자 구동용 TFT(제2 TFT)(20) 및 유지 용량 Cs를 구비하고 있다.

    
제1 TFT(10)는, 게이트 라인 GL과 데이터 라인 DL과 접속되어 있고, 게이트 전극에 게이트 신호(선택 신호)를 받아 
온 상태가 된다. 이 때 데이터 라인 DL에 공급되어 있는 데이터 신호는 제1 TFT(10)와 제2 TFT(20) 사이에 접속된 
유지 용량 Cs에 유지된다. 제2 TFT(20)의 게이트 전극에는, 상기 제1 TFT(10)를 통해 공급된 데이터 신호에 따른 
전압이 공급되고, 이 제2 TFT(20)는 그 전압치에 따른 전류를 전원 라인 VL로부터 유기 EL 소자(50)에 공급한다. 이
러한 동작에 의해, 각 화소마다 데이터 신호에 따른 휘도로 유기 EL 소자(50)가 발광하여 원하는 이미지가 표시된다.
    

현재 플랫 패널 디스플레이로서 많이 이용되고 있는 액정 표시 장치(LCD)에서는 컬러 표시가 이미 실현되어 있고, 이
러한 컬러 LCD에서는, 기판 상에 복수 배치되는 화소는, 예를 들면 R(적), G(녹), B(청) 중 어느 하나의 색으로 할당
되어 있다. 유기 EL 소자를 이용한 표시 장치에 있어서도 마찬가지로 컬러 표시가 기대되고 있고, 이것을 실현하는 경
우, R, G, B의 화소의 기본적인 배열은 컬러 LCD에서 이용되고 있는 배열과 공통된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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예를 들면, 컬러 LCD 등에 있어서, 기판 상의 각 색에 대응한 화소에 대해서는, 색마다 다른 데이터 라인에 의해서 데
이터 신호(표시 신호)를 공급하는 경우가 많다. 표시 신호 처리의 간소화, 구동 회로의 간소화, 그리고 다른 색의 표시 
내용에 영향을 받기 어렵게 하기 위해서이다. 여기서, 컬러 표시 장치의 경우의 화소 배열로서, 열 방향으로 동일한 색
의 화소가 배열하는 스트라이프 배열이 알려져 있다. 이 스트라이프 배열이 채용된 액티브 매트릭스형의 컬러 LCD에서
는, 각 화소의 액정 용량을 제어하는 박막 트랜지스터에 데이터 신호(표시 신호)를 공급하는 데이터 라인은 모노 컬러
의 경우와 마찬가지로 열 방향으로 거의 직선 상에 연장되어, 1개의 데이터 라인에 의해 동일 열 방향으로 배열된 동일
한 색의 복수의 화소에 대하여 데이터 신호를 공급하면 된다.
    

도 4에 도시한 바와 같은 회로 구성이 채용되는 액티브 매트릭스형의 컬러 유기 EL 표시 장치를 실현하는 경우에도, 스
트라이프 배열을 채용한 경우에는, 동일한 색의 유기 EL 소자(50)를 구비하는 화소가 열 방향으로 거의 일직선 상에 
배열된다. 따라서, 각 화소에 데이터 신호를 공급하는 데이터 라인 DL과, 전류를 공급하는 구동 전원 라인 VL은, 함께 
화소의 배열에 따라서 열 방향으로 거의 일직선 상에 연장된 배열로 할 수 있게 된다.

영상을 보다 고해상도로 표시하기 위한 컬러 표시 장치의 화소 배열로서, 동일한 색 화소를 열 방향으로 행마다 소정 피
치 어긋나게 하여 배열되는, 소위 델타 배열이 알려져 있다. 액티브 매트릭스형 LCD에서는 이미 이러한 델타 배열이 채
용된 장치가 알려져 있고, 동일한 색의 화소는, 행 방향으로 예를 들면 1.5 화소씩 어긋나 배치된다. 따라서, 이 동일색
의 화소에 데이터 신호를 공급하는 데이터 라인은 행마다 어긋난 화소 사이를 사행시키면서 열 방향으로 연장되게 된다.

    
유기 EL 표시 장치에 있어서도, 금후 해상도 향상 등의 요구에 따라 델타 배열을 채용하는 것이 예상된다. 그러나, 액티
브 매트릭스형의 유기 EL 표시 장치에서는, 도 4에 도시한 바와 같이, 열 방향에 있어서 각 화소에 대하여 데이터 라인 
DL과 구동 전원 라인 VL을 접속할 필요가 있기 때문에, 델타 배열을 채용한 경우 LCD보다 배선이 복잡하게 된다. 또
한, 이 2개의 배선은 제조 공정의 공통화를 위해 동일 재료를 이용하여 동시에 패터닝하여 형성되는 경우가 많고, 이 경
우 서로 교차하지 않게 열 방향으로 배치할 필요가 있으며, 또한 적어도 데이터 라인 DL에 대해서는 상술한 바와 같은 
이유로부터 동일색의 화소에 접속할 것이 요구된다.
    

    
도 5는 액티브 매트릭스형의 유기 EL 표시 장치에 있어서 델타 배열을 채용한 경우에 생각되는 화소 레이아웃의 예를 
나타내고 있다. 도 5에서는, 동일한 데이터 라인 DL이 접속되는 동일 색의 화소는 그 데이터 라인 DL에 대하여 선대칭
으로 되도록 설계되어 있다. 예를 들면, 도 5의 1행째의 R용 화소에서는 제1 TFT(10)가 화소의 우측에 배치되어 데이
터 라인(43r)에 접속되고, 2행째의 R용 화소에서는 좌측에 제1 TFT(10)가 배치되어 동일한 데이터 라인(43r)에 접
속되어 있다. 이와 같이 행마다 화소 내의 패턴을 좌우 반대로 함으로써, 도 5에서는 행마다 2화소씩 동일한 색 화소의 
위치가 어긋나 있는 경우에, 데이터 라인(43)의 행 사이에서의 사행을 1 화소분으로 억제하고 있다. 이것은 사행 거리
가 짧을수록, 배선 저항에 의한 신호의 지연, 감쇠 등의 문제를 작게 할 수 있기 때문이다.
    

    
한편, 구동 전원 라인(VL)(45)은 공통의 구동 전원 Pvdd에 접속되어 있어, 동일한 색의 화소에 접속할 필요는 특별히 
없지만, 데이터 라인(43)과 동일 재료로 동시에 패터닝하여 형성하기 위해서는 데이터 라인(43)과 교차하지 않을 것
이 필요하다. 그래서, 도 5와 같이, 예를 들면 1행째에 있어서, R 화소와 G 화소 사이를 지나고 G 화소의 제2 TFT(2
0)와 접속된 구동 전원 라인 VL은, G용 데이터 라인(43g)과 R용 데이터 라인(43r) 사이를 지나, 2행째의 R 화소와 
G 화소의 사이를 지나, R 화소의 제2 TFT(20)에 접속되면 된다.
    

    
도 5에 도시한 레이아웃에서는, 데이터 라인 DL을 될 수 있는 한 짧은 배선 길이로 동일한 색의 화소에 접속되고, 구동 
전원 라인 VL은 데이터 라인 DL과 교차하지 않고 각 화소에 접속된다는 조건을 만족시키고 있다. 그러나, 도 5로부터
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도 알 수 있듯이, 행 사이에 있어서 배선이 복잡하게 인출되어 있어, 행 사이에 배선이 차지하는 면적이 매우 크다. 이와 
같이 배선이 차지하는 면적이 커지면, 한정된 기판 상에서는 화소의 발광 영역(유기 EL 소자 형성 영역)이 크게 제한되
어, 개구율의 향상, 즉 밝은 표시를 실현할 수 없게 된다.
    

    
또한 배선이 복잡하게 인출되는 것은, 배선 길이가 긴 것을 의미하고 있으며, 그에 따른 배선 저항도 커진다. 예를 들면 
구동 전원 라인(45)은 표시 장치의 어떤 위치의 화소에 대해서도 공급 가능한 최대 전류가 동일하지 않으면 표시면 내
에서의 유기 EL 소자(50)의 발광 휘도 얼룩이 생기게 된다. 따라서, 구동 전원 라인(45)의 배선 저항이 커지면, 구동 
전원으로부터 떨어져 있는 위치에 있는 화소일수록 구동 전원 라인(45)의 배선 저항에 의한 전압 강하에 의해 발광 휘
도가 낮아지게 된다.
    

본 발명은, 상기 과제를 감안하여 이루어진 것으로, 유기 EL 소자 등을 이용한 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 
배선 패턴을 간결하게 하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명은 상기 목적을 달성하기 위해서 이루어진 것으로, 매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소의 각각이, 피구동 소
자와, 구동 전원 라인으로부터의 전력을 상기 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와, 선택 시에 데이
터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위칭용 박막 트랜
지스터를 적어도 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 각 화소에서, 상기 구동 전원 라인은, 상기 스위칭용 
박막 트랜지스터가 상기 데이터 라인과 접속되어 있는 영역에서는, 해당 화소의 대향하는 제1 및 제2변 중 상기 데이터 
라인과 반대측의 제2변측에 배치되고, 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터와 해당 구동 전원 라인이 접속되어 있는 영역
에서는, 상기 데이터 라인측의 제1변측에 배치되어 있다.
    

본 발명의 다른 양태에서는, 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 구동 전원 라인은, 화소의 제2변측으로
부터, 화소 내의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 피구동 소자 사이를 횡단하고 해당 화소의 제1변측으로 연장된
다.

본 발명의 다른 양태에서는, 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 구동 전원 라인은, 화소의 제2변측으로
부터, 화소 내의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 피구동 소자 사이를, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터에 선택 신
호를 공급하는 선택 라인의 연장 방향으로 연장되어 해당 화소의 제1변측에 도달한다.

    
이상과 같이 구동 전원 라인을 배치함으로써, 구동 전원 라인의 존재에 의해서 다른 회로 소자에, 예를 들면 기생 용량
의 발생 등의 전기적인 악영향을 미치게 하지 않고, 매트릭스의 인접 행 사이에 매우 간결한 배선 패턴으로 할 수 있다. 
또한, 이 구동 전원 라인은 화소 영역 내에서 그 제2변측으로부터 제1변측으로 횡단되지만, 상술된 바와 같이 스위칭용 
박막 트랜지스터와 피구동 소자 사이를, 예를 들면 선택 라인의 연장 방향으로 연장되는 패턴으로 함으로써, 매트릭스 
배열에 있어서 배선 효율이 저하하기 쉬운 경사 방향으로의 배선 부분을 없앨 수도 있게 된다. 따라서, 배선 효율을 높
일 수 있어, 화소의 발광 영역을 증가시킬 수 있다.
    

    
본 발명의 다른 양태에서는, 매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소 각각이, 피구동 소자와, 구동 전원 라인으로부터의 
전력을 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와, 선택 시에 데이터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호
에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위칭용 박막 트랜지스터를 적어도 구비하는 액티브 매트
릭스형 표시 장치에 있어서, 각 화소에 있어서, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 데이터 라인과의 접속 영역과, 
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상기 소자 구동용 박막 트랜지스터와 해당 구동 전원 라인이 접속되어 있는 영역은 해당 화소의 제1변 부근에 배치되어 
있다.
    

    
데이터 라인과 스위칭용 박막 트랜지스터와의 접속 영역에서는, 예를 들면, 구동 전원 라인이 방해가 되지 않도록 화소
의 제2변측에 배치하면 되며, 그리고 제1변측에 형성된 소자 구동용 박막 트랜지스터는 상기 화소 제2 변측으로부터 제
1변측에 횡단되도록 연장된 구동 전원 라인과 접속하면 된다. 이와 같이 배치함으로써, 예를 들면 델타 배열의 경우에
도 구동 전원 라인을 특별한 우회용 배선을 이용하거나, 행 사이에서의 경사 방향으로 배선할 필요가 없이, 구동 전원 
라인의 배선 패턴이 간결해져서, 배선 길이를 더 짧게 하는 것이 용이해진다.
    

    
본 발명의 다른 양태에서는, 매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소 각각이, 피구동 소자와, 구동 전원 라인으로부터의 
전력을 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와, 선택 시에 데이터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호
에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위칭용 박막 트랜지스터를 적어도 구비하는 액티브 매트
릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터의 게이트는, 대응하는 상기 스위칭용 박막 트랜지스터
에 접속되어 있고, 상기 구동 전원 라인은, 각 화소에 있어서, 해당 화소 내를 횡단하고, 상기 소자 구동용 박막 트랜지
스터의 게이트와 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와의 접속 배선 경로와 교차한다.
    

    
화소 영역 내를 구동 전원 라인이 횡단하여 배치되는 경우에도, 예를 들면 상기 접속 배선 경로가 소자 구동용 박막 트
랜지스터의 게이트와 일체인 경우, 이 배선 경로와 구동 전원 라인이 교차해도, 게이트와 구동 전원 라인과는 다른 재료
를 이용하여, 각각 다른 공정에서, 다른 층으로 하여, 적어도 층간이 절연된 상태에서 형성할 수 있어, 특별한 절연 구조
를 취하지 않고 2개를 교차시킬 수 있다. 그리고, 최단의 배선 길이로 구동 전원 라인을 배치하여 델타 배열 등에 대응
시킬 수 있다.
    

본 발명의 다른 양태에서는, 상기 어느 하나의 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 복수의 화소는, 매트릭스의 
열 방향에서는, 인접 행의 동일 색의 화소가 상호 행 방향으로 어긋나 배치되어 있다.

본 발명의 다른 양태에서는, 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 데이터 라인은, 상기 매트릭스의 열 방
향으로 각 화소의 사이를 지나 연장되고, 해당 데이터 라인에는, 행마다 해당 라인 좌측과 우측에 교대로 배치되어 있는 
동일 색의 화소의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터가 접속되어 있다.

본 발명의 다른 양태에서는, 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 상기 구동 전원 라인은, 상기 데이터 라인과 
교차하지 않고 열 방향으로 연장되어, 대응하는 화소의 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터에 접속되어 있다.

매트릭스 배치된 화소 영역 사이에, 화소 영역 내를 사행하도록 데이터 라인과 구동 전원 라인을 형성할 필요가 있는 경
우라도, 이 2개의 라인을 교차시키지 않도록 레이아웃함으로써, 이들의 라인을 동일 재료를 이용하여 동시에 형성할 수 
있어, 제조 공정의 공통화가 되모되며, 제조 비용의 저감 등에 있어서 유리하게 된다.

< 발명의 실시예>

이하, 도면을 이용하여 본 발명이 적합한 실시의 형태(이하, 실시예라 함)에 대하여 설명한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 m행 n열의 액티브 매트릭스형 EL 표시 장치의 화소 레이아웃을 도시하고 있다. 1화소
는 도 1에서 각각 일점쇄선으로 둘러싼 영역이 해당하며, 회로 구성은 상술한 도 4와 마찬가지로, 각 화소는 피구동 소
자인 유기 EL 소자(50), 스위칭용 TFT(제1 TFT)(10), 소자 구동용 TFT(제2 TFT)(20) 및 유지 용량 Cs를 구비
하고 있다.
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제1 TFT(10)는 그 게이트가 게이트 라인(GL)(40)에 접속되고, nch로 구성된 제1 TFT(10)는, 그 드레인에 데이터 
라인(DL)(42)이 접속되며, 소스는 유지 용량 Cs에 접속되어 있다. 유지 용량 Cs는 소스와 일체의 제1 전극과, 이 제
1 전극과 대향하여 설치된 제2 전극으로 구성되어 있고, 제2 전극은, 행 방향으로 배선된 용량 라인(SL)(46)과 일체
로 형성되어 있다. 제1 TFT(10)의 소스 및 유지 용량 Cs의 제1 전극은, 제2 TFT(20)의 게이트에 접속되어, pch로 
구성된 제2 TFT(20)는, 그 소스에 구동 전원 라인(VL)(44)이 접속되며, 드레인은 유기 EL 소자(50)의 양극에 접속
되어 있다.
    

1 화소는 이상과 같은 회로 구성을 구비하고, 각 화소는, 여기서는 R, G, B 중 어느 하나에 대응하고 있어, 동일 색의 
화소는 행마다 소정 피치만큼(도 1에서는 약 2화소) 어긋나 열 방향으로 배열된 델타 배열로 되어 있다. 또한, 데이터 
라인 DL(42)은 행마다 어긋나고, 또한 데이터 라인(42)을 기준으로 하여 그 좌우에 상호 배치되는 동일 색의 화소의 
제1 TFT(10)에 접속되어 있고, 화소 사이를 사행하면서 열 방향으로 연장된다.

그리고, 본 실시예에서는 구동 전원 라인(44)이 각 화소를 그 형성 영역 내를 횡단하고 열 방향으로 연장되어 각 화소
의 제2 TFT(20)와 접속되고, 해당 제2 TFT(20)를 통해 유기 EL 소자(50)에 전류를 공급하는 레이아웃으로 되어 
있다.

구체적으로는, 우선, 구동 전원 라인(44)은, 예를 들면 도 1의 1행째의 R화소를 예로 들어 설명하면, R 화소의 제1 T
FT(10)가 R용 데이터 라인(42)과 접속되어 있는 영역에서는, R 화소의 데이터 라인 배치 변(제1변: 이 화소에서는 
좌측)과 반대의 제2변(여기서는 우측)에 배치되어 있다.

    
또한, 본 실시예에서는 각 화소의 제1 및 제2 TFT(10, 20)는 화소의 열 방향에 따른 대향 변(제1 및 제2변) 중, 동일
한 변의 부근(여기서는 데이터 라인이 배치되는 제1변측)에 배치되어 있다. 따라서, 구동 전원 라인(44)은 제2 TFT(
20)와 접속하기 위해서, 제2변측으로부터 데이터 라인(42)이 배치되는 제1변측으로 R 화소 내를 횡단하여 연장되고, 
제2 TFT(20)와의 접속 영역에서는 화소의 제1변측에 배치되어 있고, R용 데이터 라인(42)와 더불어 열 방향으로 연
장되어 있다.
    

1행째의 R 화소에 인접하는 G 화소에 있어서도, 마찬가지로, G용 데이터 라인(42)이 G 화소의 제1 TFT(10)와 접속
되는 영역에서는, 구동 전원 라인(44)은 이들의 접속의 방해가 되지 않도록, G용 데이터 라인(42)과 반대측인 화소의 
제2변측(우측)에 배치되고, G 화소의 제2 TFT(20)와 접속되는 영역에서는 구동 전원 라인(44)은 G용 데이터 라인(
42)과 동일한 화소의 제1변측(좌측)에 배치되어 있다.

도 1의 2행째에 있어서는, 예를 들면 상기 1행째의 R 화소의 아래 행에 상당하는 G 화소에 주복하면, 2행째의 G 화소
의 제1 TFT(10)와 G용 데이터 라인(42)과의 접속 영역에서는, 1행째의 R 화소에서의 제1변측(여기서는 좌측)으로
부터 거의 직선 형상으로 열 방향으로 연장된 구동 전원 라인(44)이, 2행째의 G 화소에서의 제2변측, 즉 G용 데이터 
라인(42)이 배치되는 제1변측과 반대측의 변(좌측)에 배치되어 있다.

그리고, 이 구동 전원 라인(44)은 2행째의 G 화소 영역을 역시 제2변측으로부터 제1변측으로 횡단하고, G 화소의 제
2 TFT(20)와 이 구동 전원 라인(44)과의 접속 영역에서는, G 화소의 제1변측인 우측에 배치되어, G 화소의 제1변측
에 배치되는 데이터 라인(42)(G용)와 더불어 열 방향으로 연장되어 있다.

    
구동 전원 라인(44)이 각 화소를 횡단하는 위치는, 각 화소의 발광 영역을 실질적으로 규정하는 유기 EL 소자(50)의 
형성 영역에 영향을 끼치지 않는 위치에 있는 것이 바람직하다. 액티브 매트릭스형의 유기 EL 표시 장치에 있어서, 각 
화소의 발광 영역은, 실질적으로는 유기 EL 소자(50)의 형성 영역, 특히 화소마다 개별로 형성되는 양극의 연장 영역
에 의해서 거의 규정된다. 화소의 남은 영역에는, 이 유기 EL 소자(50)를 구동하기 위한 제1 및 제2 TFT(10, 20)와 
유지 용량 Cs 등이 배치되고, 이들 남은 영역은 원래, 발광에는 기여하지 않는다. 따라서, 구동 전원 라인(44)은, 가능
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한 한 이들 1화소 내의 발광에 기여하지 않은 영역을 지나가도록 배치함으로써 발광 면적이 감축되는 것을 방지할 수 
있다. 이 때문에, 본 실시예에서는, 구동 전원 라인(44)은 화소의 제2변측으로부터, 화소 내의 제1 TFT(10)와 유기 
EL 소자(50)과의 사이를, 게이트 라인(40)의 연장 방향을 따라서 횡단하고, 해당 화소의 제1변측에서 데이터 라인(4
2)와 더불어 열 방향으로 연장되는 레이아웃이 채용되어 있다.
    

    
제2 TFT(20)는 유기 EL 소자(50)에 구동 전원 라인(44)으로부터의 전류를 공급하기 때문에, 유기 EL 소자(50)의 
형성 영역의 근처에 배치되는 경우가 많고, 한편 게이트 라인(40)으로부터의 선택 신호를 받아 데이터 신호를 수신하
는 제1 TFT(10)는, 게이트 라인(40)의 근처에 배치되는 경우가 많다. 따라서, 가능한 한 유기 EL 소자(50)의 형성 
영역을 피하고, 또한 데이터 라인(42)과는 교차하지 않도록 구동 전원 라인(44)을 배치하기 위해, 구동 전원 라인(44)
을 발광 영역(유기 EL 소자(50)의 형성 영역)과 제1 TFT(10)의 형성 영역 사이에 통과시키는 것은 바람직하다.
    

    
여기서, 제2 TFT(20)의 게이트 전극은, 제1 TFT(10)의 소스(또는 드레인)에 전기적으로 접속되어 있고, 상술된 바
와 같이 유기 EL 소자(50)와 제1 TFT(10)와의 사이를 횡단하는 구동 전원 라인(44)은, 이 제2 TFT(20)의 게이트
와 제1 TFT(10)의 소스 사이의 배선 경로와 교차하게 된다. 한편, 도 1에 도시한 바와 같이, 구동 전원 라인(44)은 
데이터 라인(42)과 교차하지 않고 배선되고, 이 2개의 라인(42, 44)은 모두, 예를 들면 Al 등의 동일 재료를 이용하여, 
이것을 동시에 패터닝하여 형성되어 있다. 또한, 게이트 라인(40), 유지 용량 라인(46), 및 제2 TFT의 게이트 전극은, 
상기 구동 전원 라인(44) 및 데이터 라인(42) 사이에 층간 절연층을 사이에 두고 아래층에, 예를 들면 Cr 등을 이용하
여, 이들은 동시에 패터닝하여 형성되어 있다. 따라서, 상술된 바와 같이, 구동 전원 라인(44)이 화소 내를 횡단함으로
써, 이 구동 전원 라인(44)과, 제2 TFT(20)의 게이트가 교차하게 되더라도, 제2 TFT(20)의 게이트와 상기 구동 전
원 라인(44)과의 층간은 층간 절연층에 의해 절연되어 있어, 구동 전원 라인(44)은, 이 제2 TFT(20)의 게이트 전극, 
혹은 이 게이트 전극과 일체인 배선층의 상층에 비교적 자유롭게 배선할 수 있다. 단, 커플링 용량 등이 형성되기 때문
에, 가능한 한 배선끼리 중첩되지 않도록 하는 것이 바람직하다.
    

    
도 2는 상술한 바와 같은 회로 레이아웃에 기초한 화소 평면 구조의 일례를 도시하고 있고, 도 3의 (a), 도 3의 (b)에 
도 2의 A-A선을 따라 취한 단면(제1 TFT 단면), B-B선을 따라 취한 단면(제2 TFT 단면)을 각각 나타내고 있다. 
도 2에 도시한 예에서는, 동일 색의 화소가 행마다 1.5 화소 어긋난 델타 배열로 되어 있다. 도 2에서는, 1 화소를 구성
하는 유기 EL 소자(50), 제1, 제2 TFT(10, 20), 및 유지 용량 Cs는, 게이트 라인(40)과, 데이터 라인(42)에 의해 
규정된 영역에 구성되어 있다.
    

제1 TFT(10)는 게이트 라인 GL과 데이터 라인 DL과의 교차부 근방에 형성되어 있다. 도 2의 예에서는 1행째의 각 
화소의 제1 TFT(10)는 해당 화소의 좌측(화소의 제1변측)에 배치되고, 2열째의 각 화소의 제1 TFT(10)는 해당 화
소의 우측(화소의 제1변측)에 각각 배치되어 있다.

    
유리 등의 투명 절연 기판(1) 상에는, 도 3의 (a)에 도시한 바와 같이, 제1 TFT(10)의 능동층(6)이 형성되어 있고, 
이 능동층(6)에는 레이저 어닐링 처리에 의해서 a-Si를 다결정화하여 얻어진 p-Si가 이용되고 있다. 게이트 라인(4
0)으로부터 해당 게이트 라인(40)과 일체의 게이트 전극(2)이 돌출 형성되고, 능동층(6)을 덮어 형성된 게이트 절연
막(4) 상에 2개소 게이트 전극(2)이 배치되고, 회로적으로 더블 게이트 구조의 TFT가 형성되어 있다. 능동층(6)은 
게이트 전극(2)의 바로 아래의 영역이 채널 영역(6c)으로 되고, 채널 영역(6c)의 양측에는, 여기서는 인(P) 등의 불
순물이 도핑된 드레인 영역(6d), 소스 영역(6s)이 형성되고, nch-TFT가 구성되어 있다.
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제1 TFT(10)의 드레인 영역(6d)은, 제1 TFT(10) 전체를 덮어 형성되는 층간 절연막(14) 상에 형성되고, 화소에 대
응한 색의 데이터 신호를 공급하는 데이터 라인(42)과는, 해당 층간 절연막(14) 및 게이트 절연막(4)에 개구된 컨택
트 홀에 의해 접속되어 있다.

    
제1 TFT(10)의 소스 영역(6s)에는, 유지 용량 Cs가 접속되어 있다. 이 유지 용량 Cs는, 제1 전극(7)과 제2 전극(8)
이 층간에 게이트 절연막(4)을 사이에 두고 중첩되어 있는 영역에 형성되어 있다. 제1 전극(7)은, 도 2와 같이 게이트 
라인(40)과 마찬가지로 행 방향으로 연장되고, 게이트와 동일 재료로 형성된 용량 라인(46)과 일체로 형성되어 있다. 
또한, 제2 전극(8)은, 제1 TFT(10)의 능동층(6)과 일체로, 해당 능동층(6)이 제1 전극(7)의 형성 위치까지 연장하
여 구성되어 있다. 이 제2 전극(8)은, 도 2에 도시한 바와 같이 제1 및 제2 TFT(10, 20)의 배치되는 화소의 제1변측
에서 커넥터(48)를 통해 제2 TFT(20)의 게이트 전극(24)에 접속되어 있다.
    

    
본 실시예에 있어서, 제2 TFT(20)는, 1 화소 내에서, 상기 제1 TFT(10)와 마찬가지로 이 화소에 데이터 신호를 공
급하는 데이터 라인(42)의 배치 사이드에 형성된다. 즉, 대강 사각형의 화소의 열 방향으로 연장되고 대향하는 2변 중, 
데이터 라인(42)이 배치되는 제1변측에, 제1 TFT(10) 및 제2 TFT(20) 모두가 배치되어 있다. 이 제2 TFT(20)는 
도 3의 (b)와 같은 단면 구조를 구비하고, 본 실시예에서는, 데이터 라인(42)의 연장 방향(열 방향)을 따른 긴 채널(
16c)을 구비하고 있다. 제2 TFT(20)의 능동층(16)은 상기 제1 TFT(10)의 능동층(6)과 동시에 기판(1) 상에 형성
된 것으로, 레이저 어닐링 처리에 의해, a-Si가 다결정화되어 형성된 다결정 실리콘이 이용되고 있다.
    

    
이 제2 TFT(20)의 채널 길이 방향은 가늘고 긴 형상의 1 화소의 길이 방향을 따르도록 배치되어 있다. 반드시, 이러
한 방향으로 채널 길이 방향을 설정할 필요는 없고, 또한 도시한 바와 같이 채널 길이를 매우 길게 할 필요는 없다. 그
러나, 데이터 라인의 연장 방향으로 채널 길이 방향이 향하고, 또한 충분히 긴 채널 길이로 하면, 예를 들면 펄스 형상의 
레이저를 이 채널 길이 방향으로 주사한 경우, 제2 TFT(20)의 모든 능동층 영역이 1회의 펄스만으로 다결정화되지 않
고, 반드시 복수회 레이저 조사를 받아 다결정화하는 것이 가능해진다. 이 때문에, 서로 다른 위치의 화소의 제2 TFT
(20) 간에 트랜지스터 특성에 큰 차가 생기는 것을 방지하는 것이 가능해진다.
    

    
다결정 실리콘으로 이루어지는 능동층(16) 상에는 게이트 절연막(4)이 형성되고, 이 게이트 절연막(4) 상에 제1 TF
T(10)와 마찬가지로, 제2 TFT(20)의 게이트 전극(24)이 형성되어 있다. 이 제2 TFT(20)의 게이트 전극(24)은 상
기 커넥터(48)에 의해서, 제1 TFT(10)의 능동층(6)과 일체의 유지 용량 Cs의 제2 전극(8)에 접속되어 있고, 화소의 
제1변측의 끝에 배치된 커넥터(48)로부터 연장되어 게이트 절연막(4) 상의 능동층(16) 상방을 넓게 덮도록 패터닝되
어 있다.
    

    
제2 TFT(20)의 능동층(16)은, 게이트 전극(24)에 의해 상방이 덮여져 있는 영역이 채널 영역(16c)으로써, 이 채널 
영역(16c)의 양측에는 각각 소스 영역(16s)와, 드레인 영역(16d)이 형성되어 있다. 능동층(16)의 소스 영역(16s)은, 
화소의 제1변측(도 2에서는 화소의 제1변측으로, 또한 커넥터(48)와 유기 EL 소자(50) 사이)에 있어서, 능동층(16) 
상의 게이트 절연막(4) 및 층간 절연막(14)을 관통하여 형성된 컨택트홀을 통하여, 구동 전원 라인(44)과 접속되어 
있다. 상술된 바와 같이, 구동 전원 라인(44)은, 제1 TFT(10)와 데이터 라인(42)과의 접속 영역에서는, 화소의 제2
변측에 배치되어 있는데, 제2 TFT(20)와 구동 전원 라인(44)과의 접속 영역보다 아래의 위치(도면 중 아래 방향)에
서는, 화소의 제1변측에서 데이터 라인(42)과 더불어 열 방향으로 연장되어 있다. 그리고, 도 2의 2행째의 화소에서는, 
이 구동 전원 라인(44)은, 유지 용량 Cs와 유기 EL 소자(50) 사이를 이 화소의 제2변측으로부터 제1변측으로 행 방향
으로 횡단하여 제2 TFT(20)의 능동층(16)과 접속되고, 이 2행째의 화소에 데이터 신호를 공급하는 데이터 라인(42)
과 평행하게 열 방향으로 연장되어 있다.
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또, 제1 TFT(10) 및 제2 TFT(20)는, 도 2및 도 3에 도시한 바와 같은 형상이나 구조에 한정되지 않지만, 구동 전원 
라인(44)을 간결하게 배선하기 위해서, 적어도 제1 TFT(10)와 데이터 라인(42)과의 컨택트 위치, 제2 TFT(20)와 
구동 전원 라인(44)과의 컨택트 위치가, 각각 화소의 동일 변측(예를 들면, 제1변측)에 배치하는 것이 필요하다.

    
커넥터(48)는, 도 2와 같이 데이터 라인(42)과, 능동층(16)과 구동 전원 라인(44)과의 접속 위치와의 사이에, 구동 
전원 라인(44)을 피하도록 배치되어 있고, 커넥터(48)는 데이터 라인(42) 및 상기 구동 전원 라인(44)과 동일한, 예
를 들면 Al을 이용하여, 이들의 라인과 동시에 패터닝 형성하는 것이 가능하게 되어 있다. 또한, 도 2에 도시한 예에서
는, 커넥터(48)가 구동 전원 라인(44)과 능동층(16)과의 컨택트를 행 방향으로 우회하도록 배치되어 있음으로써, 각 
화소는 제1 TFT(10) 및 유지 용량 Cs의 형성 영역과, 제2 TFT(20) 및 유기 EL 소자(50)의 형성 영역에 있어서, 그 
행 방향의 중심이 서로 조금씩 어긋나 있는데, 전체로는, 거의 구형 혹은 구형에 가까운 형상으로 되어 있다. 물론, 구형 
또는 구형에 근사한 형상에는 한정되지 않지만, 화소의 데이터 라인이 지나가는 변측에 제1 및 제2 TFT(10, 20)를 배
치하고, 그 일부로서는 구동 전원 라인 VL도 동일한 변을 지나가는 구성을 채용하는 것이 바람직하다.
    

커넥터(48)로부터 능동층(16)의 연장 영역을 향하여 인출된 제2 TFT(20)의 게이트 전극(24)은, 커넥터(48) 부근
에서, 사이에 층간 절연막(14)을 두고 구동 전원 라인(44)과 교차하고 있다.

    
제2 TFT(20)의 드레인 영역(16d)은, 매트릭스의 다음행에 상당하는 게이트 라인(40)의 근방에서, 게이트 절연막(4) 
및 층간 절연막(14)을 관통하여 형성된 컨택트 홀을 통하여, 상기 구동 전원 라인(44) 등과 동일 재료로 동시에 형성
된 커넥터(26)와 접속되어 있다. 이 커넥터(26)는, 능동층(16)과의 컨택트 위치로부터 유기 EL 소자(50)의 후술하는 
양극 형성 영역으로 연장되어, 상기 구동 전원 라인(44), 데이터 라인(42) 및 커넥터(48, 26)를 덮어서 기판 전면에 
형성된 제1 평탄화 절연층(18)에 개구된 컨택트홀을 통해 유기 EL 소자(50)의 양극(52)과 전기적으로 접속되어 있다.
    

또한, 도 3의 (b)에 도시한 바와 같이, 상기 제1 평탄화 절연층(18) 상에는, 유기 EL 소자(50)의 양극(52)의 형성 중
앙 영역만 개구되고, 양극(52)의 엣지를 덮고, 또한 배선 영역 및 제1 및 제2 TFT의 형성 영역을 덮어 제2 평탄화 절
연층(61)이 형성되어 있다. 그리고, 유기 EL 소자(50)의 발광 소자층(51)이, 양극(52) 및 제2 평탄화 절연층(61) 상
에 형성되어 있다. 또한 발광 소자층(51) 상에는 전 화소 공통의 금속 전극(57)이 형성되어 있다.

유기 EL 소자(50)는, ITO(Indium Tin Oxide) 등으로 이루어지는 투명한 양극(52)과, 예를 들면 Al 등의 금속으로 
이루어지는 음극(57) 사이에 유기 화합물이 이용된 발광 소자층(유기층)(51)이 형성되어 구성되어 있고, 본 실시예에
서는, 도 3의 (b)에 도시한 바와 같이 기판(1)측으로부터 양극(52), 발광 소자층(51), 음극(57)이 이 순서대로 적층
되어 있다.

발광 소자층(51)은, 이 예에서는 양극측으로부터, 예를 들면 홀 전송층(54), 유기 발광층(55), 전자 수송층(56)이, 
예를 들면 진공 증착에 의해 순서대로 적층되어 있다. 또한, 적어도 발광층(55)은 발광색마다 다른 재료가 이용되고 있
지만, 다른 홀 수송층(54), 전자 수송층(56)은, 도 3에 도시한 바와 같이 전 화소에 대하여 공통으로 형성하는 것도 가
능하다. 각 층에 이용되는 재료는, 일례로서 이하와 같다.

홀 수송층(54): NBP

발광층(55):레드(R)…호스트 재료(A1q 3 )에 적색의 도우펀트(DCJTB)를 도핑,

그린(G)…호스트 재료(Alq3 )에 녹색의 도우펀트(Coumarin 6)를 도핑,

블루(B)…호스트 재료(Alq3 )에 청색의 도우펀트(Perylene)를 도핑,
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전자 수송층(56): Alq 3 ,

또한, 음극(57)과 전자 수송층(56) 사이에는, 예를 들면 불화리튬(LiF) 등을 이용한 전자 주입층을 형성하고 있어도 
된다. 또한 홀 수송층은 각각 다른 재료를 이용한 제1 및 제2 홀 수송층으로 구성되어 있어도 된다. 또한, 각 발광 소자
층(51)은 적어도 발광 재료를 함유하는 발광층(55)을 구비하고 있지만, 이용하는 재료에 따라서는 상기 홀 수송층이
나, 전자 수송층 등은 반드시 필요하지 않은 경우도 있다. 또, 약칭으로써 기재한 재료의 정식 명칭은, 각각,

「NBP」…N, N'-Di((naphthalene-1-yl)-N, N'-diphenyl-benzidine),

「Alq3」…Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum,

「DCJTB」…(2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(2-(2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H-benzo[ij
]quinolizin-9-yl)ethenyl)-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile,

「Coumarin 6」…3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin,

「BAlq」…(1,1'-Bisphenyl-4-Olato)bis(2-methyl-8-quinolinplate-N1,08)Aluminum,

이다. 단, 물론 이러한 구성에는 한정되지 않는다.

    
도 2에도 도시되어 있는 바와 같이, 델타 배열이 채용되어 있어도, 배선이 경사 방향으로 인출되는 영역이 없고, 본 실
시예에서는 각 화소, 특히 유기 EL 소자(50)의 형성 영역은 대강 구형으로 하는 것이 가능하게 되어 있다. 예를 들면, 
도 5에 도시한 바와 같은 레이아웃에서는, 델타 배열의 화소의 변이량이 클수록, 화소의 형상은 「> 」이나 「&lt
; 」와 같이 크게 굴곡하게 되어, 유기 EL 소자의 형성 영역도 마찬가지로 굴곡한 패턴으로 되지 않을 수 없게 된다. 여
기서, 상술된 바와 같이 발광 소자층(51)은, 현재, 진공 증착에 의해 형성되어 있어, 화소마다 개별 패턴의 증착층을 형
성하기 위해서는, 패턴에 따른 개구부를 구비한 증착 마스크를 기판과 증착원과의 사이에 배치하여 증착을 행할 필요가 
있다. 이러한 증착 마스크에 형성한 개구부에 의해 유기층을 패터닝하는 경우, 도중에 크게 굴절한 것과 같은 복잡한 개
구 패턴은 단순한 구형의 패턴과 비교하여 균일한 증착이 어려워진다고 생각된다. 따라서, 본 실시예와 같이 화소의 각 
소자의 레이아웃 및 구동 전원 라인(44)의 배선 패턴을 연구함으로써, 유기 EL 소자(50)의 유기층(증착층)을 보다 균
일하게 형성하는 것도 가능해진다.
    

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 있어서는, 델타 배열과 같이 동일 색의 화소가 소정 피치씩 어긋나 배치되어 있는 경
우에 있어서도, 각 화소에 데이터 신호를 공급하는 데이터 라인과, 각 화소에 전력을 공급하는 구동 전원 라인을 간결하
게 배선할 수 있다. 특히, 구동 전원 라인의 배선 패턴에 대해서도 데이터 라인과 마찬가지로 배선 길이를 최소한으로서 
배선할 수 있어, 각 화소의 발광 영역을 최대한 확보하여 밝고 고해상도의 컬러 표시 장치를 실현하는 것이 가능해진다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소의 각각이,

피구동 소자와,

구동 전원 라인으로부터의 전력을 상기 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와,
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선택 시에 데이터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위
칭용 박막 트랜지스터를, 적어도 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치로서,

각 화소에서, 상기 구동 전원 라인은 상기 스위칭용 박막 트랜지스터가 상기 데이터 라인과 접속되어 있는 영역에서는, 
해당 화소의 대향하는 제1 및 제2변 중 상기 데이터 라인과 반대측의 제2변측에 배치되고, 상기 소자 구동용 박막 트랜
지스터와 상기 구동 전원 라인이 접속되어 있는 영역에서는, 상기 데이터 라인측의 제1변측에 배치되어 있는 것을 특징
으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 구동 전원 라인은, 화소의 제2변측으로부터, 화소 내의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 피구동 소자 사이
를 횡단하고 상기 화소의 제1변측으로 연장되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 구동 전원 라인은, 화소의 제2변측으로부터, 화소 내의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 피구동 소자 사이
를, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터에 선택 신호를 공급하는 선택 라인의 연장 방향으로 연장되어 상기 화소의 제1변측
에 도달하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 4.

매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소의 각각이,

피구동 소자와,

구동 전원 라인으로부터의 전력을 상기 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와,

선택 시에 데이터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위
칭용 박막 트랜지스터를, 적어도 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치로서,

각 화소에 있어서, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터와 상기 데이터 라인과의 접속 영역과, 상기 소자 구동용 박막 트랜지
스터와 해당 구동 전원 라인이 접속되어 있는 영역은, 해당 화소의 제1변 부근에 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 액
티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 5.

매트릭스 형상으로 배치된 복수의 화소의 각각이,

피구동 소자와,

구동 전원 라인으로부터의 전력을 상기 피구동 소자에 공급하는 소자 구동용 박막 트랜지스터와,

선택 시에 데이터 라인으로부터 공급되는 데이터 신호에 기초하여 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터를 제어하는 스위
칭용 박막 트랜지스터를, 적어도 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치로서,

상기 소자 구동용 박막 트랜지스터의 게이트는, 대응하는 상기 스위칭용 박막 트랜지스터에 접속되어 있고,
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상기 구동 전원 라인은, 각 화소에 있어서, 해당 화소 내를 횡단하고, 상기 소자 구동용 박막 트랜지스터의 게이트와 상
기 스위칭용 박막 트랜지스터와의 접속 배선 경로와 교차하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 6.

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수의 화소는, 매트릭스의 열 방향에서는, 인접 행의 동일색의 화소가 상호 행 방향으로 어긋나 배치되어 있는 것
을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 7.

제6항에 있어서,

상기 데이터 라인은, 상기 매트릭스의 열 방향으로 각 화소의 사이를 지나서 연장되고, 상기 데이터 라인에는, 행마다 
해당 라인 좌측과 우측에 교대로 배치되어 있는 동일 색의 화소의 상기 스위칭용 박막 트랜지스터가 접속되어 있는 것
을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 8.

제6항에 있어서,

상기 구동 전원 라인은, 상기 데이터 라인과 교차하지 않고 열 방향으로 연장되어, 대응하는 화소의 상기 소자 구동용 
박막 트랜지스터에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 9.

제7항에 있어서,

상기 구동 전원 라인은, 상기 데이터 라인과 교차하지 않고 열 방향으로 연장되어, 대응하는 화소의 상기 소자 구동용 
박막 트랜지스터에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.
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摘要(译)

关于采用三角形布置等的有源矩阵型显示装置，布线图案简明扼要。至
少用于包括有机电致发光显示器（50）的有源矩阵型显示装置是布置为
矩阵形状的多个像素中的每一个是显示装置，第二TFT（20）从驱动电
压线（44）提供电流。在有机电致发光显示器（50）和基于在数据线
（42）的选择中提供的数据信号控制第二TFT（20）的第一薄膜晶体管
中，驱动电压线（44）穿过每个区域的内部像素。具体地，在第二TFT
（20）和相应的驱动电压线（44）布置在第一薄膜晶体管连接到数据线
（42）中的数据线（42）和相反的第二薄膜的区域中的区域中在像素的
面对的第一和第二侧面区域之间连接，它布置在第一轨道侧。因此，位
置彼此交叉的行的像素可以与简洁的布线布局连接。薄膜晶体管，三角
形排列，电致发光单元，布线布局。
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